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OBJECTIUS

Estudiar les caracteristiques fisiques i les aplicacions dels dispositius electronics com a elements
de circuit.

PROGRAMA DE TEORIA
1. Introducci6 a la Fisica dels Semiconductors.
2. El diode d’'unié PN.

3. El transistor bipolar.
4. La capacitat MOS i el transistor MOSFET.

PRACTIQUES DE LABORATORI
1. Introducci6 al laboratori d’electronica.
2. Caracteristica corrent-tensié d’'un diode.
3. Circuits amb diodes. Diodes LED i Zener.
4. Circuits amb transistors bipolars.
5. Obtenci6 de les caracteristiques de diodes i transistors bipolars amb tarja d’adquisicié de dades.

Horari de practiques

Dimecres i dijous a les tardes amb la segtient distribucio:

BIBLIOGRAFIA

Modular series on solid state devices, Edited by R.F. Pierret and G.W. Neudeck, Ed. Addison Wesley,
1989 (Vol. LI, NI, IV i VI).

Altres obres d'interés
Electrénica de los dispositivos para circuitos integrados, R.S. Muller, T.I. Kamins, Ed. Limusa.

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J.M. Albella, J.M. Martinez-Duart, Addison
Wesley Iberoamericana, 1996.

AVALUACIO

Les practiques (obligatories) tindran un pes sobre la nota final d'un 25%. El 75% que resta
correspondra a un examen escrit, el qual constara d'una part tipus test (25%) i d'una part de
problemes (75%).
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